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一、選擇題 20 題，每題 3 分，共 60 分  

             
                                 圖一                                                                                                            圖二 

1. 【   】直流供應器電路裡，為了使交流變成直流，要依序經過哪些過程？(A)變壓、濾波、整流、穩

壓 (B)變壓、整流、濾波、穩壓 (C)穩壓、整流、濾波、變壓 (D)整流、變壓、濾波、穩壓   

2. 【   】將 BJT 電晶體設計為開關用途時，電晶體在哪些區操作？ (A) 截止區與作用區 (B) 作用區與飽

和區 (C) 飽和區 (D) 截止區與飽和區 

3. 【   】若有一電晶體工作飽和區，若忽略少數載子的影響，則其 IE、IC、IB 的關係為何？ (A)  IE < IC + IB 

(B)  IE = IC + IB(C)IE > IC + IB   (D) IB 可以忽略，所以 IE = IC       

4. 【   】如圖一所示，已知二極體為理想型負載電阻 RL=5kΩ且漣波因數百分比 r=10%，試求電容量

C：(A) 100μF (B) 48μF (C) 24μF (D) 4.8μF      

5. 【   】承上題 4，輸出電壓之平均值 vo(dc)為何？(A) 5V (B) 7.07V (C) 10V (D) 14.1V 

6. 【   】承上題 4，輸出之漣波電壓的有效值 vr(rms)為何？(A) 1.4V (B) 2.8V (C)4.8V (D) 10V      

7. 【   】在相同條件下，下列何者電路之漣波電壓最小？ (A) 全波整流電路 (B) 全波整流濾波電路 

(C) 半波整流電路 (D) 半波整流濾波電路 

8. 【   】雙極性接面電晶體（BJT）是屬於下列何者控制的元件？ (A) 電磁(B) 電場(C) 電流(D) 磁場 

9. 【   】下列有關 BJT 基極之敘述，何者正確？ (A) 控制射極載子流向集極的數量 (B) 收集射極發出的

大部分載子 (C)發射載子以提供傳導之電流  (D) 基極摻雜濃度最高     。 

10. 【   】如圖二為π型濾波器，欲減少輸出電壓的漣波成份，宜如何調整？(A)減少電感量 L 與電容量

C2(B)增加電感量 L 與電容量 C2(C) 增加電感量 L 並減少電容量 C2(D)減少電感量 L 並增加電容量 C2 

11. 【   】電晶體工作於飽和區模式時，VCE電壓約為？(A)IC決定  (B)VCC決定  (C)0.2V  (D)1V        

12. 【   】一般大型 BJT 功率電晶體包裝外殼為電晶體哪一極？(A)射極(B)集極(C)基極(D)皆可。       

13. 【   】雙極性電晶體 BJT 偏壓時，若將集極與射極對調，使得基極對射極接面為逆向偏壓，而基極對

集極接面為順向偏壓，則下列有關電晶體的敘述，何者正確？ (A)耐壓降低，放大效益降低  (B) 耐

壓提高，放大效益降低 (C) 耐壓提高，放大效益提高 (D) 耐壓降低，放大效益提高 

14. 【   】有關雙極性接面電晶體（BJT）射極 E、基極 B、集極 C 特性之敘述，下列何者正確？ (A) 寬

度：B > E > C (B) 寬度：E > B > C (C) 摻雜濃度比：B > E > C (D) 摻雜濃度比：E > B > C  

15. 【   】下列濾波器適用於接重負載輸出？(A)純電容濾波 (B)純電感濾波 (C) RC 濾波 (D) π型濾波 

16. 【   】下列關於純電容濾波電路的敘述，下列何者有誤？(A)將整流電路替換成半波整流，漣波會相較

於全波整流小  (B)濾波電容 C 越大，漣波越小 (C)濾波電容 C 越大，輸出直流平均值越大 (D)負載電阻

RL越大，漣波越小 

17. 【   】若一電晶體的 ICO值為 100nA，而其 ICEO值為 10𝜇A，試由此估計此電晶體的𝛽增益約為多少？ 

(A)10 (B)50 (C)98 (D)100       

18. 【   】在全波整流電路中，濾波僅包括負載電阻，其漣波因數是？(A) 24%(B) 48%(C) 100%(D) 121%  
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19. 【   】電流 ICBO是指雙極性接面電晶體在什麼條件時之電流？ (A)  射極開路，集、基極逆偏 (B) 射極

開路，集、基極順偏 (C)基極開路，射、集極順偏 (D) 集極開路，射、基極逆偏 

20. 【   】承上題 19，電晶體工作於主動區，若α=0.98 且射極電流 IE=20mA，ICBO為 100nA，試求此時的

集極電流 IC 約為何？(A) 13mA (B) 17.6mA (C)  19.6mA (D) 21.6mA  

二、填充題，每格 4 分，共 40 分 

1. 如下圖所示，則依偏壓方式分別工作在什麼區域？ 

  ➀    區。  ➁    區。     ➂    區。 

2. 如左下圖(一)所示之電路，若 IDC = 100mA，希望漣波電壓限制在 Vr (P − P )= 2V，則 C 的電容量應為多

少？④ 

圖(一) 圖(二) 

3. 若全波整流濾波後之輸出電壓波形如左上圖(二)所示，則其➄𝑉𝐷𝐶及➅漣波百分率 r % 約為多少？ 

      

 

4. 有一電晶體，當 IE = 10mA 時，IC = 9.8mA，則此電晶體之 ➆IB =？ ➇ β=？ ➈ α =？ ➉𝛾 =？ 
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